BAY41

Typ diody: dioda krzemowa
Firma: SIEMENS
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Wykonanie: miniaturowa dioda krzemowa
planarna w miniaturowej obudowie szkla-
nej, ciezar okoto 0,2 G
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Zastosowanie: szybka dioda przelaczajaca 69215 -
przy srednich pradach Rys. 2-98. BAY41

Wartosci charakterystyczne

tamp = 25°C typp = 100°C
typ max typ max

Up 0,93 1 085 A% przy Ir = 200 mA

Ip 50 nA przy Ug =20V

Ip 100 | uA przy U =20V

Cp 3 5| pF przy Ug =0

s 10 15| ns przy przelaczaniu z I = 200 mA

na Ip =200 mA az do 109
wartoséci I

WartoSci graniczne

tamp = 25°C tgmp = 60°C
UR max 40 40 v
Uit max 40 40 A\
Irs max 1000 500 mA
) - 600 300 mA
B 2501 2500 | mW
tj max 150 150 OC
Rt 3-a max 0,4 0,4 | °C/mW
Lambd —55 + +125 0

D tamb = 45°C
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Rys. 2-99. Charakterystyka pradu przewo-

Rys. 2-100. Charakterystyka pradu przewo-
dzenia

dzenia
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Rys. 2-101. Charakterystyka pradu wstecznego Rys. 2-102. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy

strat od temperatury otoczenia



